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В работе [1] описана возможная конструкция и физическая модель пикосекундного коммутатора, основанного на эффекте возникновения приграничного электронного слоя при облучении металлической мишени мощными лазерными импульсами. Основным практическим преимуществом такой схемы должно стать быстрое время срабатывания (порядка 10-10 – 10-11 секунд). Это также дает возможность использовать прибор в качестве устройства для генерации ТГц излучения.

В данной работе предлагается дальнейшее развитие физической модели устройства, а  также частично изменяются исходные предположения, сделанные в [1]. В частности, новая физическая модель не требует знаний о форме импульса тока, проходящего через коммутатор для расчета спектра мощности излучения.
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